2.2.3.1.
UCAG4H72N, UCY74H72N

Monolityczny ukiad scalony UCA64H72N  lub
UCY74H72N  jest przerzutnikiem szybkim typu
J-K Master-Slave, wyzwalanym dodatnim impulsem
z bramkowanymi wejsciami'programujagcymi J, K
(J=131J2J13, K = Ki K2Keg), wejsciem zegarowym
T, wejéciami asynchronicznymi: ustawiania S i zero-
wania R oraz komplementarnymi wyjsciami Q i Q.
Wejécia programujace J, K sg sterowane sygnatami
wyjsciowymi bramek | scalonych z uktadem przerzut-
nika, dzieki czemu zwiekszono liczbe wej$¢ progra-
mujacych, co w wielu zastosowaniach umozliwia eli-
minacje zewnetrznych bramek.

Dzialanie logiczne przerzutnika okres$la tabela sta-
noéw.

W stanie wysokim na wejéciu zegarowym T stany na
wejéciach programujacych J, K nie powinny ulegaé

Przerzutniki typu J-K Master-Slave

z wejsciami do ustawiania i zerowania:

zmianie. Informacja jest wprowadzana na wyjscie
w czasie trwania opadajacego zbocza impulsu zegaro-
wego.

Przerzutnik szybki ma zmniejszone odpowiednie re-
zystancje w stosunku do przerzutnika serii standardo-
wej i zmieniong konfiguracje stopnia wyjsciowego.
Analogicznie jak w podstawowej bramce szybkiej,
w stopniu wyjéciowym przerzutnika szybkiego zasto-
sowano dodatkowy tranzystor tworzacy z tranzysto-
rem stopnia wyjsciowego uktad Darlingtona zapew-
niajgcy rezystancje wyjsciowg w stanie wysokim.
Zmniejszone wartosci rezystancji zapewniaja zwiek-
szenie szybko$ci przy znacznym wzro$cie mocy roz-
praszane;.

Uklady UCAB64H72N i UCY74H72N sa produko-
wane w obudowach plastykowych A49B(CE70).






Wartosci dopuszczalne parametréw
Parametry
Nazwa
Napiecie zasilania
Napiecie wejSciowe
Ujemny prad wejsciowy

Zakres temperatury przechowywania

Zalecane warunki pracy

Parametry
Nazwa
Napiecie zasilania
NP - niskim
Obcigzalno$¢ kazdego wyjscia w
stanie .
wysokim
JI, J2, J3
Obcigzenie wnoszone przez wej- KI, K2, K3
icia
R, S, f
t
Czas trwania impulsu na wejéciach R
S

Czas ustalania impulsu na wejsciu T
Czas przetrzymywania impulsu na wejsciu T
UCAB4HT72N

Zakres temperatury otoczenia
UCY74H72N

Symbol

Ucc

nh

W

t*R

tsetap

tkali

Warto$é

min max

55
12

-55 125

Wartos$¢

min  nom  max

4,75 50 525

12,5
25
1,25
2,5
12
16
16
12
0
-40 85
0 70

Jednostki

mA

°C

Jednostki

s.o.l.

ns



Parametry statyczne

(Jezeli nie podano inaczej — w pelnym zakresie temperatury otoczenia)

Parametry

Nazwa
Napiecie wejéciowe w stanie
niskim

Napiecie wejsciowe w stanie
wysokim

Ujemne napiecie wejsciowe

Prad wejscio- I, 2,03

wy w stanie KI, K2, K3

niskim dla

wejsc: R, S, f
JI, J2, I3
KI, K2, K3

Prad wejscio-

wy Ww stanie

wysokim dla R, S, f

wejsc: .
kazdego
wejscia

Napiecie wyjsciowe w stanie
niskim

Prad wyjsciowy w stanie nis-
kim

Napiecie wyjéciowe w stanie
wysokim

Prad wyjsciowy w stanie wy-
sokim

Zwarciowy prad wyijsciowy2l

Prad zasilania

Wartosci typowe podane sa przy Ucc = 5V, tamb * 25°C
Jednoczes$nie moze by¢ zwarte nie wigcej niz jedno wyjscie

Warto$é
SYm- min typl> max
bol
U,L 0,8
u,,, 2
-u, 15
2
Ul
4
50
LU 100
1
uQL 0,2 0,4
loL 20
U 24 34
loh -1
los -40 -100
lec 16 25

1
2
3

\Y%

mA

pPA

mA
mA

mA

mA

mA

Uktad
Warunki pomiaru pomia-
rowy
Ucc = 475V /= —8mA 5
t.nb = 25°C
Ucc = 5,25V
3
Ui =04V
Ucc = 5,25 V
Ui=24V 4
Ucc = 5,25 V
U, =55V
lol = 20 mA  Ucc = 475V
1
Uol « 0,4V
lon= —1mA Ucc = 475V
Uoh > 24V
Ucc = 525V 6
Ucc = 5256 V 7



Parametry dynamiczne przy Ucc = 5 V i tamnt —25°C

Parametry

Nazwa

Maksymalna czestotliwo$¢ zegarowa

Czas propagacji sygnatu do stanu niskie-
go na wyijsciu od wejscia R lub S

( /as propagacji sygnatu do stanu wyso-
kiego na wyjsciu od wejscia R lub S

( ras propagacji sygnatu do stanu niskie-
go na wyjsciu od wejécia T

(7as propagacji sygnatu do stanu wyso-
kiego na wyjsciu od wejscia T

Wartos$¢
Sym- Jednostki
bol min  typ max
25 30 MHz
tfH L 12 24
triH 6 13
ns

tpHL 10 22 27

tiLH 6 14 21

Warunki
pomiaru

R1 =280 O

CL= 25 pF

Uktad
pomia-
rowy

22

21



